OEM: Telefunken

BC415

Datasheet

BC 415 - BC 416

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir rauscharme

NF-Vorstufen.

Silicon PNP epitaxial planar transistors for low noise AF input stages.
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Kunststoffgehause

= JEDEC TO 92

Gewicht - Weight

max. 0,29

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
BC 415 BC 416

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucpo 45 50 W

Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 35 45 v

Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego 5 5 v

Kollektorspitzenstrom =lom 100 100 mA

Basisspitzenstrom =g 20 20 mA
Gesamtverlustieistung

tamty = 25°C Piot 300 300 mwW

Sperrschichttemperatur b 150 150 °c

Lagerungstemperatur tstg —65.+150 —65.+150 °C
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Min. Typ. Max.
Wirmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Rihaa 420 "C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur typ = 25° C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

-Upg = 30V

—Upg = 30V, tgqmp = 125°C
Emitterreststrom

~Ugg = 4V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
=g = 10 pA BC 415
BC 416
Kaollektor-Emitter-Durchbruchspannung
-lg = 10mA BC 415
BC 416
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
-lg = 10 pA
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Min. Typ. Max.
Kollektor-Sattigungsspannung
-l 10mA, =lg = 0,5 mA -UcEsat 73 300 mV
=lp = 10mA,
(-Ugg = 1V, =I¢ = 11 mA) -Uggsat® 250 600 mV
=lg = 100mA, -lg = 5 mA -UcEsat ) 200 600 mVv
Basis-Sattigungsspannung
=g = 10mA, -lg = 0.5 mA ~UgEsat 700 my
=l = 100mA. -lg = 5 mA -Uggsat ! 11 v
Basis-Emitterspannung
=Upg = 5V.~lg = 10 pA ~Uge 520 m\
=Ugg = 5V, —Ig = 100 pA -Ugg 560 my
=Upg =5V, - = 2 mA -Uge 600 650 750 my
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
=Upg =5V, =g = 10 pA Gruppe A hpg 40 a0
Gruppe B hgp 100 1580
Gruppe C  hpp 270
=Upg = 5V.=lg = 2mA Gruppe A hpg 120 170 220
Gruppe B hpg 180 290 460
Gruppe C hpg 3B0 500 8OO
Dynamische KenngroBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tyqmp = 25°C
Transitfrequanz
-Ugg = 5V.-Ic = 10mA, f = 100MHz 1y 200 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
-Ugg = 10V, f = 1 MHz Cepo 45 pF
Rauschmafl
=Upg = 5V, =g = 200 pA, Rg = 2kQ,
f = 30Hz...15 kHz F 2 dB
Rauschspannung am Eingang des Transistors
=Upg = 5V, =lp = 200 pA,
Rg = 2k Q. f = 10Hz _50Hz Uq 3 011 ny
1) I_IE' 001, ip = 0.3 ms 2) sighe Seite 3) siehe Blockschalibilg
s88 page I see diagram
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Verstiirker T Bandpaf
10, 50Hz

WW fir konstants Spannungswerstiiriung

Blockschaltbild der MeBschaltung fiir: U,

T2482Tik

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics

Umgebungstemperatur tymp = 25°C

Emitterschaltung

“Upg =5V, -lp = 2mA, f = 1 kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand

Gruppe A  hjg
Gruppe B hj,
Gruppe C  hj

Leerlauf-Spannungsrickwirkung

Grup“ A hrE
Gruppe B Prg
Gruppe C  hyg

KurzschluB-Stromverstarkung

Leerlauf-Ausgangsleitwert

Gruppe A  hj
Gruppe B hig
Gruppe C  hyg

Gruppe A hpe
Gruppe B hgp
Gruppe C  hg,e

Min. Typ. Max.

12 27 45 kQ
3 45 8 kQ
6 87 15 kQ
3-104
3,5 104
4-10

125 220 260
240 330 500
450 600 900

25 50 us
as 70 s
60 110 S
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